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Численное моделирование род-пинч диода
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Для анализа фокусировки электронного пучка в род-пинч диоде используется двумерная численная PIC программа, рассчитывающая самосогласованное движение релятивистских электронных и ионных пучков в электромагнитных полях. При вычислении магнитного поля учитывается ток, текущий по поверхности анода.

Рассматриваются две конфигурации род-пинч диода: с малым аспектным отношением [1] и с большим, работа которого изучается на ускорителе ИГУР (РФЯЦ-ВНИИТФ) [2]. Расчеты показывают, что для первого диода результаты расчетов и экспериментов близки между собой. Для род-пинча ИГУРа необходимо учитывать движение анодной плазмы. Приведены результаты расчетов для различных катод-анодных промежутков и различных скоростей движения плазмы. Найдены условия фокусировки электронного пучка.
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